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Modul hatasfok Termékgarancia
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Legnagyobb teljesitmény Linearis teljesitménygarancia
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Pozitiv tolerancia ajanlat

A j6 hémérsékleti egyltthatdé magasabb
hémérsékletet tesz lehetévé magas
hémérséklet(i régidkban

Kivalo teljesitmény alacsony fényviszonyok
mellett

A s6 / ammonia korrézidallésaga tanusitott

Terhelési tanusitvanyok: szél 2400Pa és
hé 5400Pa
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A szigorubb termék teljesitményeloszlas és az aktualis
s'a) rendezés csokkenti a rendszer mikodésében fellépd
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Bl VSUN B Hagyomanyos garancia

®  .12-éves termékgarancia
= 25-éves linearis teljesitménygarancia

Munich RE

A Fuji Solar befektetése, a VSUN egy japan, Tokidban taldlhaté napelemgyértd
szolgaltatd, mely vilagszerte japan minéségli napenergia technologiakat kinal. A csoport
szerteagazo lizleti tevékenysége lefedi Japant, Eszak-Amerikdt, Délkelet-Azsidt és 2006
6ta EMEA-régiot is.

A napelem modul gyartdsa Vietnamban, Bac Giang tartomdnyban taldlhato, és az egyik
leggyorsabban n6vekvd, legtobb befektetéssel rendelkezé és legigéretesebb napenergia
csuicstechnoldgiat alkalmazo vallalkozas az orszagban.

Az Innovative & Smart - VSUN a z6ldebb, tisztabb és intelligensebb megujulé energia
megoldasok elkételezett hive. Az j energiapiac igényeire, valamint a testreszabott és
nagy hatdsfokd termékek gyartasara helyezi a hangsulyt.

Megjegyzés:

Minden informacio és adat el6zetes értesités nélkiil valtozhat.
Minden jog fenntartva @ VSUN

A Fuji Solar leanyvallalata

Originated from Japan

N IEC .3 vsun@vietnamsunergy.com
A — — www.vsun-solar.com




Elektromos jellemzék a szabvanyos tesztfeltételeknél (STC)

Modul tipus VSUN295-60P VSUN290-60P VSUN285-60P VSUN280-60P
Maximum teljesitmény - Pmax (W) 295 290 285 280
Nyitott aramkéri fesziiltség- Voc (V) 388 38.7 386 385
Révidzarasi aram - Isc (A) 9.64 9.56 9.49 9.36
Maximalis feszultség- Vmpp (V) 321 31.8 31.6 314
Maximélis aram - Impp (A) 9.19 9.12 9.02 891
Modul hatasfok 18.17% 17.86% 17.55% 17.25%

Szabvanyos vizsgalati teszt feltételek (STC): 1000 W / m? besugarzas; AM 1,5; modul hémérséklete 25 ° C.

Pmpp tolerancia: 0 ~ + 3%. A teljesitmény bizonytalansadganak mérése: + 3%.

Elektromos karakterisztika normal cellamiikédési hémérsékleten (NOCT)

VSUN275-60P
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Modul tipus VSUN295-60P VSUN290-60P VSUN285-60P VSUN280-60P VSUN275-60P
Maximum teljesitmény - Pmax (W) 216.9 213.5 210.1 206.2 202.7
Nyitott dramkéri fesziiltség- Voc (V) 358 357 35.6 355 35.6
Révidzarasi aram- Isc (A) 7.78 7.72 7.66 7.56 7.48
Maximélis fesziiltség- Vmpp (V) 29.6 294 29.2 29.1 289
Maximum &ram- Impp (A) 7.33 7.26 7.2 7.09 7.01
Normal miikodési cellak hémérséklete ((NOCT): 800 W / m2 besugarzas; szélsebesség 1 m / s; cellahémérséklet 45 °C; kornyezeti

hémérséklet 20 °C. A teljesitmény bizonytalansaganak mérése: + 3%.

Hoémérséklet jellemzék Maximalis értékek

NOCT 45°C ( +2°C) A rendszer maximalis fesziiltsége [V] 1000
Feszlltség hémérsékleti egylitthatd -0.292%/K Sorozatbiztositék besorolas [A] 20
Jelenlegi hémérsékleti egyitthato +0.045%/K

Energiah6mérséklet-egyutthatd -0.408%/K

Anyagi jellemzok

Méretek 1640 x 990 x 35 mm (L x W x H)

Sdly 18.3kg

Keret Eloxalt aluminium profil

El8lapi tiveg Fehér, edzett biztonségi liveg, 3,2 mm-es

Cella beagyazas EVA (etilén-vinil-acetat)

Hatso tveg Kompozit film

Cellak 6 x 10 db polikristalyos napelemes sorozat (156.75mm x 156.75mm)
Csatlakoz6 doboz Névleges dram > 13A, IP > 67, TUV & UL

Kabel és csatlakoz6 Hosszlsag 900 mm, 1 x 4 mm2, kompatibilis az MC4-vel

Csomaglas Rendszertervezeés

Méretek (LxWxH) 1680x1110x 1120mm Hémérséklet tartomany  -40 °C tél + 85 °C

Container 20’ 360 db Jégeso ellenallasa A maximalis atméré 25 mm, Utkozési sebessége 23 m /s
Container 40’ 840 db

Container 40'HC 910 db Maximalis feliileti terhelés 5400 Pa

Alkalmazasi osztaly: A
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FRONT VIEW BACK VIEY Excellent performance under weak light condition.
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